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Devrenin çalışması için gereken şartlar dikkate alındığında, verilen VICmin değerinde T1-T2 

iletim yönünde kutuplanmalı ve transistorlar doyma bölgesinde kalmalı.  

VV
xVA

Ax
V

L

W
k

I
V TN

N

D
GS 95.07.0

80/20

502

.

.2

1

'
1 =+=+









=

µ
µ

 

şartı  yerine gelmeli.  Verilen VICmin =-1V değerinde T1  transistorunun kaynak ucu gerilimi  
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bulunur.. VS1 <- VSS  olamayacağından, devre bu son şartı yerine getiremez! 
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φm = 90O   -  39.3O  -   4.43O = 46.3O
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VK = 0 için osilasyon frekansı 
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Üst sınır  
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Alt sınır 
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-3.12V  ≤ VK   ≤  3.12V 

 


